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A qualidade da energia elétrica (QEE) fornecida pelas concessionárias de distribuição vem cada vez mais
sendo exigida  pelos  consumidores.  Dentre  vários  fenômenos  relacionados  à  QEE,  os  de  mais  difícil
tratamento são os que resultam de fenômenos transitórios, tais como as Variações de Tensão de Curta
Duração  (VTCDs)  que  são  o  ponto  de  estudo  deste  trabalho.  São  avaliadas  às  áreas  de  risco  que
consumidores sensíveis à este fenômeno são submetidos. A principal causa das VTCDs são os curtos-
circuitos ao longo da rede elétrica. Tais fenômenos são imprevisíveis e inevitáveis em um sistema elétrico
de grande porte. Com isso, neste trabalho avalia-se as VTCDs como sendo causadas unicamente por
curtos-circuitos. Implementou-se o método de fluxo de potência de Newton-Rapshon juntamente com um
programa para cálculo e análise dos curtos circuitos de qualquer natureza e em qualquer ponto da rede.
Utilizou-se a linguagem do software Matlab, da empresa Math Works. Para confirmar a autenticidade dos
valores  obtidos  pelos  programas implementados  certificou-se  que os  resultados  obtidos  são condizentes
com os apresentados na literatura atual. Os curtos-circuitos não são previsíveis. Sendo assim, as VTCDs
tem caráter aleatório, e, portanto, seu tratamento deve incluir o uso da abordagem estatística. Utiliza-se o
método estatístico de Monte-Carlo para obtenção de parâmetros de curto-circuitos, tais como: Tipo de
Falta, Localização da Falta, Impedância de Falta. De modo geral, baseia-se em um processo de geração de
números aleatórios a partir  de uma dada função de distribuição de probabilidades.  Cada parâmetro
apresenta a sua própria função de probabilidade acumulada. Por fim, ao se conhecer informações sobre a
configuração  e  parâmetro  da  rede,  juntamente  com  informações  sobre  os  dispositivos  de  proteção,  é
possível,  através  de  um conjunto  de  simulações,  mapear  as  áreas  de  vulnerabilidade  relativas  aos
fenômenos de VTCDs , a qual se objetiva este trabalho.
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